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摘 要

文獻上奈米碳管純化方式主要有氣相氧化處理法、液相氧化處理法及色層分析法，其中色層分析法與化學溶液處理法均無

法對碳管粉末做有效的純化。熱氧化處理法為直接使用爐管將碳渣或碳粒高溫氧化或使用電漿純化，雖然高溫氧化可去除

大量之碳渣或碳粒而得到相當高純度之碳管，但碳管產率偏低(約10%)，而使用電漿純化需要昂貴的設備與耗材，而使奈

米碳管生產成本增加。 本論文實驗將以電弧放電沉積法成長奈米碳管，並使用紅外線雷射純化奈米碳管，目前文獻上利用

紅外線雷射純化奈米碳管為首次使用，此為吾人論文之重點。此次實驗所使用的雷射為Nd:YAG波長為1064 nm，經過雷射

純化可發現無論是場發射均勻性或場發射電壓均有大幅度之改善，最後將探討使用紅外線雷射純化改善奈米碳管場發射的

機制。
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